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МОДУЛЬ-2
Варіант 1.

1. Вид вольт-амперної характеристики тунельного діода.

2. Основні відмінності між світлодіодами та напівпровідниковими лазерами.
3. Як з’єднуються сонячні елементи в сонячні батареї?

Варіант 2.

1. Вид вольт-амперної характеристики оберненого діода.

2. Принцип дії фоторезистора.
3. Який вид має енергетична зонна діаграма GaAs?

Варіант 3.

1. Особливості проходження струму при зміні напруги на тунельному діоді?

2. Принцип дії фотодіода.
3. Які основні параметри сонячного елементу?

Варіант 4.

1. Принцип роботи лавинно-пролітного діода.

2. Сонячні елементи.
3. Тунельний транзистор.

Варіант 5.

1. Суть ефекту міждолинного переходу електронів.
2. Біполярний фототранзистор.
3. Можливі конструкції лавинно-пролітних діодів.
Варіант 6.

1. Принцип роботи інжекційно-пролітного діода.

2. МДН фототранзистор.
3. Як утворюються  N- та S- подібні вольт амперні характеристики?

Індивідуальні запитання:
І.
1. Довгохвильова границя фотопровідності.
2. Лазери на подвійній гетероструктурі (ДГ-лазери).
3. Фоторезистор. Потужність еквівалентна шуму (NEP).
4. Залежність потужності випромінювання від струму лазерного діода.
5. Коефіцієнт підсилення фотоструму в фоторезисторах.
6. Основні види оптичних переходів в напівпровіднику.
7. Сонячна постійна.
8. Оптрон.
9. Вольт-амперна характеристика сонячного елемента.
10. Залежність потужності від частоти для приладів на основі міждолинного переходу.
11. Напруга холостого ходу сонячного елемента.
12. Напруга змикання в інжекційно-пролітному діоді.
13. Спектральний відгук сонячного елемента.
14. Енергетична зонна діаграма тунельного діода.
15. Фактор заповнення сонячного елемента.
16. Вольт-амперна характеристика тунельного діода.
17. Діод з двошаровою базою.
18. Тунельний МДН діод.
19. Лазерна перебудова.
ІІ.
1. Квантова ефективність фотодетектора.

2. Коефіцієнт оптичного обмеження в лазерах.
3. Відмінність між фотодіодом і сонячним елементом.
4. Види деградації лазерів.
5. Процеси власного та домішкового фотозбудження.
6. Правило k-відбору.
7. «Повітряна маса» АМ.
8. Світлодіодні дисплеї.
9. Струм короткого замикання сонячного елемента.
10. Напруга плоских зон в інжекційно-пролітному діоді.

11. Коефіцієнт корисної дії сонячного елемента.
12. Залежність дрейфової швидкості від напруженості електричного поля для GaAs.
13. Вплив послідовного опору на ВАХ сонячного елемента.
14. Три компоненти повного струму в тунельному діоді.
15. Вплив температури на коефіцієнт корисної дії сонячного елемента.
16. Вольт-амперна характеристика оберненого діода.
17. Діод Ріда.
18. Гетеролазери з квантовими ямами.
